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CuInGaSe2 (CIGS) 태양전지는 높은 효율을 내는 박막 태양전지 중의 하나이다. CIGS는 높

은 흡광계수, 1.2 eV의 적절한 밴드갭, 우수한 전기광학적 안정성 등 많은 장점을 가진다. 

CIS계 태양전지의 가격 경쟁력 감소 원인 중의 하나로 진공 공정을 들 수 있다. 일반적으로 

CIGS 태양전지의 광 흡수 층은 동시 증발법 또는 sputtering + selenization 법으로 제조되

는데 이들은 진공 공정으로 고가의 장비와 많은 에너지를 소모하게 된다.   

본 연구에서는 습식공정을 이용하여 CIGS 태양전지 흡수 층 물질을 합성하였다. CuCl, 

InCl3, GaCl3, Se을 Precursor로 사용하고, Alcohol, Amine계 용매를 사용하여 비교적 저온

상태에서 합성을 진행하였다. 합성된 CIGS 나노 입자는 Alcohol계 용매에 분산시켜 에어스

프레이 방식으로 증착시켰다. 입자의 특성은 XRD, SEM, XRF를 통하여 확인하고, 광학적 특

성은 PL로 조사하였다. 또한 Annealing을 통하여 CIGS입자의 결정도가 향상됨을 확인하였

다.  
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